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Elmi monbaslars nazar saldigda son onillikde maye kristal asash kolloid-
lorls bagh elmi-tadqiqat islorinin sayinin kaskin artmasi miisahids olunur. Sub-
mikron va nanodl¢iilii funksional hissaciklorin (ferromagnit ve seqnetoelektrik
hissacikler, karbon nanoborucuglar1 vs s.) maye kristala cilizi migdarda slave
olunmasi bir ¢ox hallarda maye Kkristallara xas olmayan yeni effektlorin
yaranmasina sabab olur[1].

Taqdim olunan isde (100nm va 200nm) 6l¢tlii BaTiO3 nanohissaciklo-
rinin (1% kiitlo miqdarinda) seorti adi 5CB olan (4-siano 4'-pentilbifenil)
miisbot dielektirk anizotropiyali nematik maye kristalin dielektrik xassslorina
tosiri tadqiq edilmisdir. Bu nanohissaciklorin maye kristalda dispersiyasi
molum texnologiya asasinda aparilmisdir [2]. Asagidaki sokildo istifads edilmis
maye Kkristal matrisin makroskopik, BaTiOz nanohissaciklorin skan edici
elektron mikroskopunda slds edilmis tosvirlori verilmisdir.

Saf maye Kkristalin vo kolloidlorin dielektrik xassalorinin todqiqi elek-
trooptik yuvacigin va IET-1920 RLC-metrin vasitoasilo dyronilmisdir. IET-1920
RLC-metri niimuns doldurulmus elektro-optik yuvacigin elektrik tutumunu
(C), elektrik miigqavimatini (R) ve itki faktorunu (D) [20Hz; 1MHz] tezlik inter-
valinda 6l¢gmays imkan verir. Yuvaciga verilon sinusoidal test signalinin ampli-
tudu 1V se¢ilmisdir. Yuvaciga doldurulmus maye kristalin dielektrik niifuzlugu
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“Fizika va astronomiyanin problemlari” Magistrantlarin va ganc tadgigat¢ilarin
XXIII Respublika elmi konfransi
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diisturu ilo hesablanir. €y - bos yuvacigin, € — iso maye kristal doldurulmus
elektro-optik yuvacigin elektrik tutumudur.
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Sak.1. Istifads edilmis niimunalorin a)5CB maye kristalin izotrop fazadaki
va b-c)BaTiOs nanohissaciklorinin SEM tasvirlari
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Sak. 2. Saf nematik maye kristalin vs kolloidlarin dielektrik niifuzlugunun uzununa
komponentinin (a) haqiqi ve (b) xayali toplananlarina BaTOs hissaciklarinin tasirinin
tezlikdon asililig.

Qrafiklorden goriiniir ki, 200 nm olgtlii BaTO3 hissociklori dielektrik
niifuzlugunun qiymstini shamiyyatli deracads artirir. Bu tesir 200 nm 6lgiili
BaTOs3 hissaciklorinin monodomen elektrik polyarizasiyasina malik olmasi ils
izah olunur[2].
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